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10 verfahren und Anordnung zur Reduktion eines dynamischen 

Offsets bei der Verarbeitung unsyrametrischer Signalfolgen 



20 



25 



Zusammenfassung 

Der Erfindung, die ein Verfabren und eine Anordnung zur 
Reduktion eines dynamischen Offsets bei der Verarbeitung 
unsymmetrischer Signalfolgen betrifft, liegt die Aufgabe 
zugrunde, ein Verfahren und eine Anordnung zur Reduktion eines 
dynamischen Offsets anzugeben, womit eine Verringerung des 
storenden Einflusses auf nachfolgende Verf abrensschritte 
erreicht wird. GemaE der Erfindung wird die Aufgabe 
verfahrensseitig dadurch gelost, dass in jeder Impulspause eine 
Entladung der Kapazitat um einen in Abhangigkeit von der Gr6£e 
der Amplitude der eingangsseitigen Spannung des Hochpasses 
stebenden Betrages erfolgt. (Fig. 1) 
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10 Verfahxen und Anordnung zur Heduktion eines dynamischen 

Offsets bei der Verarbeitung unsyxnmetrisciier Signalf olgen 

•v Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Reduktion eines 

M ^ dynamischen Offsets bei der Verarbeitung unsyinmetrischer 
^^^L5 Signalf olgen, wobei eine aus Impulsen und Impulspausen 
bestehende Signalfolge einer Hochpassf ilterung mittels eines 
eine Kapazitat enthaltenden Hochpasses unterzogen wird.' 

Die Erfindung betrifft auch. eine Anordnung zur Reduction eines 
20 dynamischen Offsets bei der Verarbeitung unsyinmetrischer 
Signalf olgen durch einen eine Kapazitat enthaltenden Hochpass . 

Signalf olgen, die aus Impulsen und Impulspausen bestehen, 
treten beispielsweise bei der Erbertragung von Inf ormationen in 
25 pake tori entiert en Datemibertragungsprotokollen auf , wobei ein 
Paket aus einem oder mehreren Impulsen bestehen kann, welche 
einer unsymmetrischen Irapulsverteilung unterliegen, 

Bei der Verarbeitung unsymmetrischer Signalfolgen uber eine 
3 0 eine Rochpas s f unkt i on realisierende Anordnung kommt es, bedingt 
durcli den Hochpasscharakter, zur Erzeugung einer 
ausgangsseitigen Richtspannung, welche nachfolgend als 
dynamischer Offset beseiclinet wird. 

35 Eine beispielsweise durch das Ubertragungsverf ahren bedingte 
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Vers chi ebung der Signalmittenspannung in positiver oder 
negativer Richtung fiihrt in der Regel zu einer Erzeugung des 
dynamisclien Offsets. 

5 Dieser dynamische Offset kann eine, der die Hochpassfunktion 
realisierenden Anordnung nachgeschaltete Anordnung durcb eine 
of fsetbedingte Verschiebung des Arbeitspunktes in ihrer 
Funk t ions weise storend beeinf lussen. Diese Beeinf lussung tritt 
insbesondere dann auf , werui die Geschwindigkeit der, zu einer 
10 Datenubertragung genutzten unsymmetrischen, Signal folge den 
Abbau des dynamisohen Offsets, durch einen mindestens durch die 
Hochpass anordnung selbst bestimmten Eigenruckkehrvorgang, mit 
einer von der Dimensionierung abhangigen Zeitkonstante nicht 
zulSsst. 



Der Erf indung liegt sornit die Aufgabe zugrunde, den dynamisclien 
Offset zu reduzieren, urn eine Verringerung des storenden 
Einflusses auf nachf olgende Verf ahrensschritte zu erreichen. 



20 Verfahrensseitig wird die Aufgabe dadurch gel 6s t, dass in jeder 
Impulspause eine Entladung der Kapazitat um einen in 
Abhangigkeit von der Gr6£e der Amplitude der eingangsseitigen 
Spannung des Hochpasses stehenden Betrages erfolg't. 



25 Bei der Verarbeitung unsymmetrischer Signalfolgen durch eine 
Anordnung mit Hochpasscharakter kommt es zu einem unerwiinschten 
Aufintegrieren der Spannungs impul sf olgen am Hochpassausgang und 
somit zur Erzeugung des dynamischen Offsets. Zur Vermeidung 
dieses Offsets wird diesem Vorgang der Integration 
3 0 erfindungsgemaS gegengesteuert . Dazu wird jeweils in den 
Impulspausen eine, zumindest teilweise, Entladung der in der 
Anordnung mit Hochpasscharakter enthaltenen Hochpasskapazitat 
durchgef uhrt . Die Intensitat der Entladung wird dabei 
beispielsweise durch die Amplitude der eingangsseitigen 
3 5 Spannung bestimmt. 
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in einer Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass die 
Entladung der Kapazitat teilweise oder vollstandig erfolgt. 

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, 
5 dass die Entladung nach einer linearen oder nichtlinearen 
Kennlinie erfolgt. 

Die Entladung der Hochpasskapazitat kann je nach Vorgabe 
vollstandig oder nur teilweise erfolgen. Der Entladungsvorgang 
10 kann dabei gemaS einer linearen- oder nichtlinearen 
Kennlinienfunktion durchgefvihrt werden. Eine Entladung geraaS 
' einer nichtlinearen Kehhlinie erfolgt beispielsweise fur den 
Fall, dass die Kapazitat zur Of f setreduktion mit der Leitbahn 
eines Transistors tiberbruckt ist. 

Anordnungsseitig wird die Aufgabe dadurch gelost, dass ein 
erster Eingang mit einem ersten Anschluss der Kapazitat und 
einem .ersten Anschluss eines steuerbaren Elementes verbunden 
ist, dass ein zweiter Anschluss der Kapazitat und ein zweiter 
2 0 Anschluss des steuerbaren Elementes mit einem ersten Ausgang 
und einem ersten Anschluss eines eine widerstandsfunktion 
realisierenden Elementes verbunden ist. Ein zweiter Anschluss 
des eine widerstandsfunktion realisierenden Elementes, ein 
zweiter Eingang und ein zweiter Ausgang sind dabei mit einem 
25 Bezugspotential verbunden. Das steuerbare Element weist einen 
dritten Anschluss zur Einspeisung eines Steuersignals auf . 




# 



In einer aus mindestens einem Kondensator und einem eine 
Widerstandsfunktion realisierendem Element bestehenden 
30 Hochpassanordnung ist der Kondensator durch zwei Anschlusse 
eines steuerbaren Elementes uberbriickt, wobei das steuerbare 
Element einen Anschluss zur Einspeisung ' einer Steuerspannung 
aufweist. Uber diesen Steuereingang kann beispielsweise eine 
die Elektroden des Kondensators kurzschlieSende Funktionsweise 
35 ein- oder ausgeschaltet werden. Das Einschalten dieser 
Funktionsweise ist dann beispielsweise fur gesamte Dauer der 
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impulspause oder nur eine bestimmte Zeitdauer innerhalb der 
impulspause moglich. AuSerdem kann die Entladung des 
Kondensators beispielsweise in Abhangigkeit von der 
Eingangsspannung der Anordnung nach einer Kennlinie gesteuert 
5 werden . 

Die jeweils zweiten Anschliisse des Eingangs, des Ausgangs und 
des eine widerstandsfunktion realisierenden Elementes sind mit 
einem Bezugspotential verbunden, welcbes dem Mas sepo tent ial 
10 oder einem anderen Spannungspo tent ial entsprechen kann. 

in einer besonderen Ausfuhrung der Erfindung ist vorgesehen, 
dass das steuerbare Element ein Transistor ist. 

Eine Realisierungsvariante fur das steuerbare Element stellt 
der Einsatz eines FET-Transistors dar, dessen Source-Drain- 
Strecke die Kapazitat uberbriickt und dessen Gate-Anschluss mit 
einem Steuersignal angesteuert wird. 

In einer anderen Ausfuhrungsform der Erfindung ist' vorgesehen, 
dass das eine Widerstandsfunktion realisierende Element ein 
ohmscber Widerstand oder ein Transistor ist. 

Das eine Widerstandsfunktion realisierende Element kann 
beispielsweise durcb einen obmscben widerstand realisierf 
werden. Eine weitere Variante besteht in der Verwendung eines 
Bipolar- oder Unipolartransistors zur Realisierung der 
Widerstandsfunktion. Diese Variante kann beispielsweise dann 
ziim Einsatz kommen, wenn eine Steuerung der Hochpasszeit im 
3 0 laufenden Betrieb erfolgen soil. 

Die Erfindung soil nachfolgend anhand eines Ausfuhrungs- 
beispiels naher erlautert werden. In den zugeborigen Zeicb- 
nungen zeigt 




20 



25 



# 



35 



Fig. 1 eine Anordnung zur, Umsetzung des erf indungsgemaEen 
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Verfahrens und 




# 



Fig. 2 eine erf indungsgemaSe Anor dnung , bei der aXs 
steuerbares Element ein Feldef f ekttransistor 
5 eingesetzt wird. 

In der Figur 1 ist eine Anordnung zur Umsetzung des 
erfindungsgemaSen Verfahrens gezeigt. Diese besteht aus einer 
einen Hochpass bildenden Kapazitat 1 und beispielsweise einem 
10 Widerstand 2. Die Hochpass anordnung weist einen Eingang 3 und 
einen Ausgang 4 auf , deren jeweils erste Anschlusse mit der 
Kapazitat 1 verbunden sind. Der jeweils zweite Anschluss des 
Einganges-3 und des Ausganges 4 ist mit einem Bezugspotential 
verbunden, welches nicht . zwingend das Mass epo tent ial sein muss. 
ErfindungsgemaS ist der Kondensator durch zwei Anschlusse des 
steuerbaren Elementes 5 uberbruckt, welches uber einen 
Steuereingang * mit der hier nicht naher dargestellten 
Steuerspannung 6 verbunden ist. Durch die Ansteuerung des 
steuerbaren Elementes wird dieses zwischen den die Kapazitat 

2 0 uberbruckenden Anschlussen intern leitend und sorgt somit durch 

eine Entladung des Kondensators fur eine Reduktion des 
dynamischen Offsets. Dabei ist durch die Ansteuerspannung 
gewahrleistet, dass die Of f setreduktion nur in den Impulspausen 
erfolgt. 

25 

Jn der Figur 2 ist eine erf indungsgemaSe Anordnung gezeigt, bei 
der als steuerbares Element ein Feldef f ekttransistor eingesetzt 
ist. Auch in dies em Beispiel wird der Hochpass durch die 
Kapazitat 1 und den Widerstand 2 gebildet, welche in ublicher 

3 0 Weise mit dem Eingang 3 und dem Ausgang 4 verbunden sind. 

' Das steuerbare Element 5 ist als ein, mit seiner Source-Drain- 
Strecke die Kapazitat 1 uberbruckender , Feldef f ekttransistor 7 
ausgebildet. 

35 

Diese Ho chpas s anordnung wird mit einem unsymmetrischen Signal 
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am Eingang 3 angesteuert. Es wird angenommen, dass durch die 
Lage des Eingangs signals wahrend der Dauer eines Impulses die 
Kapazitat 1 aufgeladen wird und ein Ladungsverschiebestrom 
durch die Kapazitat fliefct. Durch diesen Vorgang wird nicht nur 
5 wie gewunscht die Flanke des Impulses an den Ausgang 
iibertragen, sondern durch die Aufladung der Kapazitat 1, unter 
der Voraussetzung, dass der Eingangswi der stand einer mit dem 
Ausgang 4 verbundenen Anordnung eine Entladung der 
Ausgangsspannung nicht oder nicht in der hierfiir notwendigen 
10 zeit ermSglicht, auch ein ausgangssei tiger dynamischer Offset 
erzeugt . 



AD 



Zu einer erf indungsgemaSen Reduzierung dieses Offsets wird uber 
den Steuereingang 6 eine Steuerspannung an den Gateanschluss 
des Feldeffekt trans is tors 7 angelegt. 1st diese Steuerspannung 
in einem Bereich, so dass in Bezug zu dem am Eingang 3 
aufgepragten Arbeitspunkt eine Gate-Source-Spannung entsteht, 
durch welche die Source-Drain-Strecke des Feldef fekttransistors 
7 leitend wird, beginnt ein die Kapazitat 1 entladender 
20 Entladestrom uber die Source-Drain-Strecke zu flieSen. Durch | 
eine Veranderung der Steuerspannung 6 und damit der Gate- 
Source-Spannung kann dieser Entladestrom gemaS der Kennlinie | 
des Feldeffekttransistors 7 gesteuert werden. Durch die 
Steuerspannung ist somit sowohl die intensitat als auch die j 
25 Dauer der Of f setreduktion steuerbar. j 
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10 verfahren und Anordmmg zur Reduktion eines dynamischen 

Offsets bei der Verarbeitung unsymmetrisclier Signalfolgen 

Begugszeichenllste 



1 Kapazitat 

2 widerstandsbildendes Element 

3 Eingang 

4 Ausgang 

5 steuerbares Element 
2 0 6 Steuereingang 

7 Feldef f ekttransistor 
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Verfahren und Anordnung zur Redaktion eines dynamischen 
Offsets bei der Verarbeitung unsymnietrischer Signalf olgen 



Patentansprache 

1 . verfahren zur Reduction eines dynamischen Offsets bei der 
Verarbeitung unsymmetrischer Signalf olgen, wobei eine aus 
impulsen und Impulspausen bestehende Signalfolge einer 
Hochpassf ilterung mittels eines eine Kapazitat 
enthaltenden Hochpasses unterzogen wird, dadurch 
gekennzeichnet, dass in jeder Impulspause eine Entladung 
der Kapazitat (1) um einen in Abhangigkeit von der Grofie 
der Anrplitude der eingangsseitigen Spannung des Hochpasses 
stebenden Betrages erfolgt. 

25 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennseichnet , dass 

die Entladung der Kapazitat (1) teilweise oder veils tandig 
erfolgt. 



3. Verfabren nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet , 

3 0 dass die Entladung nach einer linearen oder nichtlinearen 

Kennlinie erfolgt. 

4. Anordnung zur Reduktion eines dynamischen Offsets bei der 
Verarbeitung unsymmetrischer Signalf olgen durch einen eine 

35 Kapazitat entbaltenden Hochpass, dadurch gekennzeichnet , 
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9 

dass ein erster Eingang mit einem ersten Anschluss der 
Kapazitat (1) und einem ersten Anschluss eines steuerbaren 
Elementes (5) verbunden 1st, dass ein zweiter Anschluss 
der Kapazitat (1) und ein zweiter Anschluss des 
steuerbaren Elementes (5) mit einem ersten Ausgang und 
. einem ersten Anschluss eines eine Widerstandsfunktion 
realisierenden Elementes (2) verbunden ist, dass ein 
zweiter Anschluss des eine widerstandsfunktion 
realisierenden Elementes (2), ein zweiter Eingang und ein 
zweiter Ausgang mit einem Bezugspotential verbunden sind 
und dass das steuerbare Element (2) einen dritten 
Anschluss (6) zur Einspeisung eines Steuersignals 
aufweist. 

5. Anordnung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet , dass 
das steuerbare Element (5) ein Transistor (7) ist. 



20 



6. Anordnung nach Anspruch 4, dadurch gefcennzeichnet, dass 
das eine Widerstandsfunktion realisierende Element (2) ein 
ohmscher Widerstand oder ein Transistor ist. 
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